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Descripcion de la patente

Procedimiento de fabricacién de dispositivos optoelectrénicos de banda intermedia basados en tecnologia de ldmina delgada
caracterizado porque comprende, al menos, las siguientes etapas:

- una primera etapa, donde sobre un substrato (1) se deposita una capa metalica (2) que actuard como electrodo;

- una segunda etapa, donde sobre la capa metalica (2) se deposita un elemento semiconductor de tipo p (3); y

- una tercera etapa, de procesado del material de banda intermedia;

donde dicho material de banda intermedia consiste en un estructuras nanoscépicas (4) de material multinario de tipo (Cu, Ag)(Al, Ga,
In)(S, Se, Te)2 embebido en una matriz (5) de composicién similar, salvo por la ausencia de, al menos, un catién presente en la
estructura nanoscopica.
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